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Rysunek: Strony pamięci DRAM
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Rysunek: Kolumna macierzy DRAM
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Rysunek: Proces czytania bitów
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Rysunek: Kolejność podawania sygnałów
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tRAS Row Access Strobe. Minimalny czas między poleceniem
wyboru wiersza, a przywróceniem danych w wierszu po
wykonaniu operacji.

tRP Row Precharge. Czas na przygotowanie innego wiersza na
dostęp.

tRCD Row-to-Column command Delay. Czas między wydaniem
polecenia wyboru wiersza, a dostępnością danych na
wyjściu z układu wzmacniającego.

tCAS Column Access Strobe latency. Minimalny czas między
wydaniem polecenia odczytu kolumny, sa początkiem
transferu danych.

tRC Row Cycle. Czas między dostępami do różnych wierszy w
banku. tRC = tRAS + tRP
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Rysunek: Odczyt z pamięci DRAM
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Rysunek: Zapis do pamięci DRAM


